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 グラフェンの発見に端を発する二次元物質の研究は、物性物理学や物質科学の広範な領

域をカバーする一大研究分野になっており、驚くべき物理現象やデバイス機能が日々世界

中で発見・発明されている。一般に、二次元物質やそのヘテロ構造の作製には、バルク単結

晶を粘着テープで機械的に剥離する劈開法がよく用いられるが、超高真空中での薄膜作製

手法である分子線エピタキシー（MBE）法も重要なアプローチである。我々のグループで

は、特に MBE の layer-by-layer 成長を利用して、劈開が困難な物質を含めた様々な層状物

質の超薄膜や超構造を作製し、その二次元物性を開拓する研究に取り組んできた。本セミナ

ーでは、特に二次元磁性体の研究を通して得られた成果を中心に紹介する。 
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